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摘要(译)

介绍了一种形成LCD的自对准像素电极的方法。 LCD包括具有多个相邻
像素电极区域的基板。接合侧位于每个像素电极区域与其相邻的像素电
极区域之间。首先，在像素电极区域的接合侧上形成间隔物，并且间隔
物具有底切轮廓。然后，在基板上形成透明导电层，并且覆盖像素电极
区域的透明导电层与间隔物分离，以形成自对准像素电极。
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